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摘要(译)

一种由3个PMOS晶体管构成的有源OLED像素单元电路，主要由第
1‑PMOS晶体管、第2‑PMOS晶体管和第3‑PMOS晶体管组成；其中，第
1‑PMOS晶体管和第3‑PMOS晶体管形成电学串联，第2‑PMOS晶体管与
第3‑PMOS晶体管形成电学并联；第2‑PMOS晶体管源极和第2‑PMOS晶
体管漏极连接到电源线形成MOS电容器结构。本实用新型的技术效果与
现有技术相比，本实用新型由PMOS晶体管组成像素单元电路，做到完
全与常规PMOS半导体芯片生产工序相匹配，且在实际器件结构中由
PMOS晶体管构建的PMOS电容器不设置相应的源极和漏极，通过减小
电容器面积从而达到减小像素单元尺寸的效果。
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